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Досліджено високочастотні (440 кГц та вище) транзисторні резонансні інвертори
установок індукційного нагрівання, які побудовані на основі послідовного та
паралельного з’єднання інверторів. Використання низько вольтних високочастотних
MOSFET у послідовно з’єднаних за входом інверторах дає змогу знизити втрати
потужності в транзисторах та підвищити частоту перетворювачів у порівнянні з
використанням високовольтних MOSFET. Інвертори, які з’єднані послідовно за входом,
потребують використання схемотехнічних засобів для вирівнювання напруги.
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Запропоновано схемні рішення для вирівнювання напруг. Бібл. 10, рис. 4.
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Исследованы высокочастотные (440 кГц и выше) транзисторные резонансные инверторы
установок индукционного нагрева, построенные на основе последовательного и
параллельного соединения инверторов. Применение низковольтных высокочастотных
MOSFET в последовательно соединенных по входу инверторах позволяет снизить потери
мощности в транзисторах и повысить частоту преобразователей по сравнению с
использованием высоковольтных MOSFET. Для инверторов, последовательно
соединенных по входу, необходимо применять схемотехнические способы для
выравнивания напряжений. Предложены схемные решения для выравнивания
напряжений. Библ. 10, рис. 4.
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